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A Tananyag

Oktatési cél:

A félvezetok tulajdonsagainak, az alapvetd félvezetd eszkozok felépitésének, mitkodésének
megismerése, a félvezetd eszkozokbol felépitett egyszeri dramkorok méretezésének
elsajatitdsa, miikodésének megértése. Miiveleti erdsitOk alkalmazastechnikdjanak elsajatitdsa. A
targy oktat6ja kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikatol.

Tematika:

Az analdg jelek erdsitésének alapfogalmai. Az er6sitok frekvenciafiiggése. A “p-n” atmenet,
aramvezetés félvezetdkben, a didda. A didda kapacitdsa. A bipoldris tranzisztor. A tranzisztor
fizikai kisjelli helyettesitd képe(i). Er0sitd alapkapcsoldasok. Térvezérlésii tranzisztorok
(JFET,MOSFET). Tranzisztoros erdsitd alapkapcsoldsok frekvenciafiiggése. Szimmetrikus
bemenetli, aszimmetrikus kimenetii erdsitok. Integralt miiveleti er0sitok. A miiveleti erdsitok
alkalmazdstechnikdja. Komparatorok.

Témakor: Hét Ora

1 Félvezetok.

Tiszta és szennyezett félvezetdk, n és p tipusi kristalyszerkezet. Tobbségi és
kisebbségi toltéshordozok. Aramvezetés félvezetSkben, drift- és diffiziés dram. A 1. 2
p-n dtmenet, kiiiritett réteg diffizids potencidl. A pn dtmenet viselkedése kiilsd
fesziiltség hatdsara.

2 A félvezetd didda és alkalmazdsa.
A félvezetd didda. A ,,p-n” atmenetek hdomérsékletfiiggése és kapacitdsa. A 2. 2
munkapont, a statikus és dinamikus ellendllds fogalma elektronikus dramkorokben.

3 A bipoldris tranzisztor.
A bipoldris tranzisztor szerkezete, tulajdonsdgai, karakterisztikéi és miikodése. 3. 2
Munkapont bedllitds, hdmérsékletfiiggés.

4 Az er6sités alapfogalmai.
Az analég jelek erdsitésének alapfogalmai. Erdsiték aszimmetrikus és

szimmetrikus fesziiltségei. Helyettesitd képeik és frekvenciafiiggésiik. DC és AC 4 2
ersitok fesziiltség erdsitésének egyszerti Bode-diagramja

5 Er6sités bipoldris tranzisztorral.

A jelerdsités fizikai folyamata. A FE-es és FB-u és FC-os alapkapcsoldsok. Fizikai

paraméteres kisfrekvencias helyettesitd képek. Az erdsitd jellemzdi kozepes

frekvencidn.

6 Tranzisztoros erdsitok frekvenciafiiggése.

Bipolaris tranzisztoros erdsitd alapkapcsolasok frekvenciafiiggésének analizise a 6 2
kis- és nagyfrekvencids helyettesitd6 képek alapjdn. A csatold és hidegitd

komplexumok hatdsa az erdsit6k frekvenciamenetére.

7 A MOS-FET.

A MOS-FET szerkezete, felépitése és mitkodése. Novekményes és kiliritéses 7. 2

MOS-FET. Karakterisztikidk. CMOS aramkorok.




8 A J-FET.
A J-FET szerkezete, felépitése és miikodése. DC karakterisztikdk. Munkapont 8. 2
bedllitds, hdmérsékletfiiggés. FS-u, FD-6 és FG-6 alapkapcsoldsok.

9 Visszacsatolds.
Erdsitdk visszacsatoldsa. A visszacsatoldsok alapvetd fajtai (mddjai), és ezek 9. 2
hatdsai az er6sitok paramétereire.

10 Visszacsatolt erdsitok frekvenciafiiggése.
A visszacsatoldsok hatdsa az erdsitok frekvenciafiiggésére. A visszacsatolt er6sitok 10. 2
stabilitdsa, frekvencia kompenzalds.

11 A differencia-erdsito.

A differencia erdsito felépitése, jellegzetességei és paraméterei szimmetrikus és
kozos vezérlés esetén. A miiveleti erdsitd.

A miiveleti er6sitok felépitése, szerkezetiik, jellemz6 tulajdonsdgaik.

11. 2

12.

13. Alkalmazasok I.

Miveleti erdsitdk alkalmazdsa. Matematikai miiveletek megvaldsitdsa (6sszegzo és
kiilonbségképzd, differenciél6 és integrald alapkapcsoldsok). I-U 4talakits, AC 13. 2
er6sitok megvaldsitasa. Egyszerti aram- és fesziiltségforrasok. A miiveleti erdsitok
nemlinedris alkalmazdsai, precizids egyeniranyitok felépitése.

14. Komparatorok.
Komparatorok felépitése. Null-komparétor, referencidval eltolt szintd, valamint 14. 2
hiszterézises komparatorok (Schmitt-triggerek). Hullimforma generatorok

Félévkozi kovetelmények

A tantervben eldirt eldadasok latogatasa kotelezd.
A vizsgara bocsétds feltétele a félévkozi jegy megszerzése az Elektronika I. gyak. KMEEL12TNC kédu
targybol.

Az évkozi jegy kialakitdsanak modszere:
Lasd az Elektronika I. gyak. KMEEL12TNC / KMEEL12TND koédu targyndl.

A vizsga mddja: {risbeli, szobeli, teszt, stb.

Vizsga a teljes félévi anyagbdl irdsban, a hallgatdk az eldadasokon és a gyakorlatokon megismert
tananyagbdl vizsgdznak.

A vizsga idStartama: 110 perc, tartalmi részei a kovetkezok:

V1, V2,...V5jellel 5 db alapkérdés megvalaszolésa,

E1,E2(,E3) jellel 2-3 db egy-egy nagyobb elméleti témakort dtfogd elméleti téma kidolgozasa,
F1,F2(,F3) jellel 2-3 db dramkori szamitasi feladat megolddsa

Irodalom:

Kotelezd:
e Zsom Gyula: Elektronikus dramkorok LA+ Bp. 1991. KKMF 1040
®  Molnér Ferenc — Zsom Gyula :Elektronikus aramkorok ILA 1. — II. kotet Bp. 1991. KKMF
1044
Ajénlott:
e  Molndr Ferenc : Elektronikus dramkorok I.B - Bp. KKMEF jegyzet 49 200-1.B
e  QOktatd altal kiadott elektronikus anyagok




